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  本刊中 包含“MCM-41”的 相关
文章 
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摘要  在室温下，乙二胺环境中合成了高度有序的介孔材料MCM-41，并将经热处理的发光客体Tb(aspirin)

3phen 组装进其孔道，通过激发发射光谱对其光致发光性能进行了研究。结果表明，Tb(aspirin)3phen 240

～375 nm区间的宽激发峰归属于配体aspirin羰基n→π*跃迁、苯环π→π*跃迁，和phen的杂菲基团吸收，

Tb3+的特征发射是由于Antenna效应引起的。相对于纯Tb(aspirin)3phen，Tb(aspirin)3phen-MCM-41B

和Tb(aspirin)3phen/MCM-41A的激发谱带出现了明显的分裂，而Tb(aspirin)3phen-MCM-41A只在

353nm处剩下了相对较窄的单峰。Tb(aspirin)3phen-MCM-41B，Tb(aspirin)3phen/MCM-41A和Tb

(aspirin)3phen-MCM-41A的短波段激发峰依次减弱消失，长波段激发峰逐渐增强，而405 nm发射峰强度IL
和544 nm发射峰强度ILn的比值I(I＝IL/ILn)依次减小。MCM-41骨架与Tb(aspirin)3phen成键后，不同程度

降低了配体aspirin和phen单重态S1和三重态T1能级，且对phen的影响大于aspirin。不同的MCM-41表面晶

格场对配体能级的影响顺序为：MCM-41B外表面>MCM-41A外表面>MCM-41A内表面。I值可定性表示MCM-
41表面晶格场对配体能级影响程度和MCM-41表面Tb(aspirin)3phen的含量。  
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